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(57) Abstract: The invention relates to a method and to a device for producing a nonwoven. A starting mixture (4) consisting of 

particles (3) having different sizes is thrown onto a spill plate (15) by an upper strand (13) of a drag belt (14) in a dosed manner. 

The spill plate (15) oscillates (28) together with sieve elements (18, 19, 20). Every sieve element lets through a fraction mixture (22, 
^ 23, 24) that falls through the lower strand (26) of the drag belt (14) onto a pertaining homogenization device (35, 36, 37), where 
^ the fraction mixture is mixed and homogenized. The homogenized fraction mixture is divided up into partial flows (45, 46, 47) 

by groups of rolls (42, 43, 44) of the homogenization devices, said partial flows being strewn one after the other onto the forming 

nonwoven (2). 



O (57) Zusammenfassung: Ein Ausgangsgemisch (4) aus Teilchen (3) unterschiedhcher GrSBe wird dosiert durch einen Obertrnm 

0(13) eines Mitnehmerbandes (14) auf eine Auffangplatte (15) geworfen. Die Aufiangplatte (15) oszilliert (28) zusammen mit Sie- 
. belementen (18, 19, 20). Jedes 

~ [Fortsetzung auf der ndchsten Seite ] 
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Siebelement lasst ein Fraktionsgemisch (22, 23, 24) durch, das durch den Untertrum (26) des Mitnehmerbandes (14) hindurch auf 
eine zugehonge Homogenisierungseinheit (35, 36, 37) fallt. Dort wird das Fraktionsgemisch aufgemischt und homogenisiert Das 
homogenisierte ftaktionsgemisch wird durch Walzengruppen (42, 43, 44) der Homogenisierungseinheiten in TeilstrSme (45, 46, 47) 
aufgeteilt, die nacheinander auf das entstehende Vlies (2) gestreut werden. 
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BESCHRE1BUNG 



Verfahren und Vorrichtuna zur Herstellunq eines Vlieses 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und 
eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 3. 

Bei einer bekannten Vorrichtung dieser Art (WO 98/47677 A1 ) falit das Aus- 
10 gangsgemisch aus einem Dosierbunker durch den Obertrum und den Unter- 
trum an einem Ende eines endlosen, umlaufenden Mitnehmerbandes hindurch 
auf ein erstes, oszillierend bewegbares Siebelement mit kleiner Siebweite. Das 
Mitnehmerband ist mit in seiner Umlaufrichtung im Abstand voneinander ange- 
ordneten Mitnehmerelementen versehen. Mitnehmereiemente des Untertrums 
15 schaben uber das erste Siebelement und ein nachfolgendes zweites Siebele- 
ment mit grofterer Siebweite. Grobgut, das nicht durch das zweite Siebelement 
hindurchtritt, fallt vom hinteren Ende des zweiten Siebelements auf ein Abfor- 
derband. Jedes Siebelement lasst ein Fraktionsgemisch durch, das inhomogen 
unmittelbar auf die Formunterlage oder das entstehende Vlies derart fallt, dass 
20 zunachst feinere und spater zunehmend grobere Teilchen des Fraktionsgemi- 
sches abgestreut werden. Das fuhrt zu unerwQnschter Konzentration feiner 
Teilchen in den Deckschichten, die spater beim Schleifen der aus dem Vlies 
gefertigten Platten verlorengehen. 

25 Aus dem Buch von Deppe/Emst: Taschenbuch der Spanplattentechnik, DRW- 
Veriag Weinbrenner-KG, Stuttgart, Deutschland, 1977, Seite 119, ist aus Abb. 
63 eine Kettenbandbeschickung fQr einen Mischer an sich bekannt. Ein Span- 
gemisch wind durch Ober- und Untertrum des Kettenbandes hindurch auf den 
Boden eines Beschickungsgehauses geworfen. Das Kettenband ist mit in sei- 

30 ner Umlaufrichtung im Abstand voneinander angeordneten Mitnehmerele- 
ment n fur das Spangemisch versehen. Mitnehmerelement d s Untertrums 
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schaben Qber den Boden bis zu' dessert hinterer Kante, Qber die das Spange- 
misch unmittelbar in den Mischer geworfen wird. 

Ferner ist es an sich bekannt (Prospekt: ALLGAIER Taumelsiebmaschinen, 
SAT 1/94/2. Auflage, der ALLGAIER-WERKE GmbH & Co. KG. D-73062 Uhin- 
gen, Seite 7, Variante "Passiereinrichtung"), in einer Taumelsiebmaschine mit 
kreisformigem, bewegtem Sieb das Siebgut mit koaxialen, umlaufenden, Qber 
das Sieb schabenden Amien zu transportieren. 

Aus der DE 28 47 109 A1 ist es an sich bekannt, das Vlies durch besonders 
gestaltete und angeordnete Registergruppen mittels Windsichtung zu streuen. 

Aus der US 3 071 822 A ist es an sich bekannt, in einer ersten Kammer eine 
feine untere Deckschicht auf ein Formband, in einer nachfolgenden zweiten 
Kammer eine grobe Mittelschicht auf die untere Deckschicht und schlieRlich in 
einer dritten Kammer eine feine obere Deckschicht auf die Mittelschicht jeweils 
mit DQsen von oben her aufzublasen. Diese Vorrichtung ist sowohl baulich als 
auch betrieblich sehraufwendig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Formung des Viieses zu verbes- 
sem. 

Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Verfahrens durch die Merkmaie des An- 
spruchs 1 ge!6st. Als Bindemittel fur die Teilchen, insbesondere Spine, findet 
in an sich bekannter Weise vorzugsweise Leim Verwendung. Das Vlies wird 
nachfolgend einer Presse zugefuhrt und zu einem plattentormigen WerkstQck 
verpresst. An diesem WerkstQck weisen die Deckschichten wegen der darin 
angeordneten verhaJtnisma&ig kleinen Teilchen eine vergleichsweise grofie 
Dichte auf. Oblicherweise werden diese Deckschichten nachtraglich glatt ge- 
schliffen. Bei diesem Schleifvorgang werden erfindungsgemaB nur vergleichs- 
weise geringe Anteile der feinsten Teilchen entfemt. Dies wird dadurch erreicht, 
dass das letzte, im Mittel feinste Fraktionsgemisch als homogenisierte Deck- 
schicht aus den feinsten und etwas groberen Teilchen aufgetragen wird. Bei 
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dem erwahnten Schleifvorgang wind nur der auBerste Teil dieser letzten Schicht 
abgetragen. Der besondere Vorteil ist dabei, dass in der durch das Schleifen 
erzeugten Oberflache der Platte deutlich mehr Feinstanteile enthalten sind als 
beim Stand der Technik. Dies fuhrt zu wunschenswert hoherer Dichte und zu 



che der Platte. Ahnliche Vorteile ergeben sich erfindungsgemaB fQr die Mittel- 
schicht, weil auch dort nicht nur die groBten Teilchen, sondern wiederum ein 
homogenes Fraktionsgemisch aus diesen groBten Teilchen mit kleineren Teil- 
chen voriiegt. Dadurch wind die Querzugfestigkeit der Platte in gQnstiger Weise 

10 gesteigeit Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens ist der, dass 
die Nachteile sogenannter Staubflecken auf dem Viies vermieden werden. Sol- 
che Staubflecken entstehen bisher dadurch, dass Staubklumpen, die sich ir» 
gendwo in der Vorrichtung im Laufe derZeit bilden, piotzlich und unkontrolliert 
herabfallen und auf das Vlies gelangen. Solche Staubflecken fQhren am ferti- 

15 gen Produkt nicht nurzu optisch storenden Bereichen, sondern auch zu Festig- 
keitsminderungen bis zum Ausschuss. ErfindungsgemaB konnen Staubklum- 
pen die Oberflache des Vlieses nicht erreichen. Wenn Staubklumpen bis auf 
die Walzengruppen der Homogenisierungseinrichtungen gelangen sollten, wer- 
den sie dort zusammen mit dem jeweiligen Fraktionsgemisch aufgemischt und 

20 so homogenisiert, dass von ihnen keine Beeintrachtigung mehr ausgehen 
kann. 



In an sich bekannter Weise wind das Vlies insgesamt von der unteren Deck- 
schicht bis zur Mitte der Mittelschicht von einer ersten Formmaschine und von 
25 der Mitte der Mittelschicht bis zur oberen Deckschicht von einer zweiten, zur 
ersten Formmaschine spiegelbildlichen Formmaschine gestreut. 

Die Merkmale des Anspruchs 2 fQhren zu einer AbkQrzung der Verfahrens- 
dauer und zu besonders guter HomogenitSt der einzelnen Fraktionsgemische. 

30 

Die vorerwShnte Aufgabe ist hinsichtlich der Vorrichtung durch die Merkmale 
des Anspruchs 3 gelost. Hier ergeben sich im Wesentlichen die gleich n Vor- 
teile, wie sie zuvor im Zusammenhang mit Anspruch 1 rwahnt wurden. 
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Die Ausbildung gemali Anspruch 3 ist baulich gunstig und beugt einer uner- 
wiinschten Entmischung des Fraktionsgemisches vor. 

« a o «..^_.«i,.c iaHa firiinne 7 R Hrei fvler vier Walzen aufweisen. 

Die Oberflache jeder Walze kann in geeigneter, an sich bekannterWeise aus- 
gebildet sein. Vorzugsweise finden in jeder Gruppe Walzen gleichen Durch- 
messers Verwendung die mit gleicher Winkelgeschwindigkeit angetrieben wer- 
den. Die Winkelgeschwindigkeit ist vorzugsweise stufenlos einstellbar. Dadurch 
ist die Belastung der Walzen mit dem jeweiligen Fraktionsgemisch kontrollier- 
bar. 

Durch die Merkmale des Anspruchs 6 ergibt sich der Vorteil, dass langge- 
streckte Teilchen, insbesondere langgestreckte Spane, in gewOnschter Weise 
orientiert sind. Dies wird insbesondere fur die Herstellung von sogenannten 
OSB-Platten verwendet. 

Gemaa Anspruch 7 ist die Umlaufgeschwindigkeit des Mitnehmerbandes vor- 
zugsweise stufenlos einstellbar. Jedes Siebelement weist vorzugsweise kon- 
stante Siebwelte auf. Die Anordnung der Siebelemente unterhalb des Ober- 
trums spart BauhShe, verringert die Fallh5he und verhindert Staubbildung und 
Entmischung der Franktionsgemische. Vorzugsweise treten die Mitnehmerele- 
mente des aktiven Trums in schabende BerQhrung mit den Siebelementen Oder 
bilden mit diesen einen kleinen Spalt. 

GemaB Anspruch 8 wird die Siebwlrkung verbessert und ein Beitrag zur Selbst- 
reinigung der Siebe geleistet Vorzugsweise sind die Siebelemente in der und 
gegen die Bewegungsrichtung des aktiven Trums oszillierend bewegbar. 

Die Merkmale des Anspruchs 9 verhindem Staubbildung, konzentrieren das 
jeweilige Fraktionsgemisch und erleichtem dessen Aufgabe auf die nachge- 
schaltete Walzengruppe. 
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Mit den Merkmalen des Anspruchs 9 kann ein unkontrolliertes Aussieben auf- 
grund der dem fallenden Ausgangsgemisch inne wohnenden Energie verhin- 
dert werden. Die Aufiangplatte kann mit den Siebelementen oszillieren. 

5 

Die Merkmale des Anspruchs 1 1 fuhren zu einer Platz sparenden Anordnung 
des Abforderers, bei dem es sich z.B. urn einen Schneckenforderer handeln 
kann. 

10 Die Anordnung gemad Anspruch 12 ist besonders raumsparend. 

GemSli Anspruch 13 werden zwei Fraktionsgemische mit geringem baulichen 
Autwand erzeugt. Die Mitnehmerelemente des aktiven Trums konnen in Beriih- 
rung mit dem Sieb treten oder in einem geringem Abstand von dem Sieb ge- 
ls ftlhrt werden. Diese relative Einstellung wird in Abhangigkeit davon gewahlt, ob 
zur Freihaltung der Sieboffnungen ein Schaben der Mitnehmereiemente uber 
das Sieb erforderlich ist oder nicht 

GemaB Anspruch 14 kann das Sieb insbesondere in und entgegen der Bewe- 
20 gungsrichtung des aktiven Trums angetrieben werden. 

Die Merkmale des Anspruchs 15 fuhren zu einer baulich einfachen und raum- 
sparenden Fraktioniereinrichtung. Auch hier konnen die Transportwalzen in 
Beruhrung mit dem Sieb treten oder in einem geringen Abstand von dem Sieb 
25 gehalten werden. Dies hangt davon ab, ob zusatzlich zu dem Transporteffekt 
der Transportwalzen auch gewQnscht wird, dass diese einen besonderen Rei- 
nigungseffekt auf das Sieb ausQben sollen. 

GemaB Anspruch 16 erhalt man sehr wirksame Transportwalzen. 

30 

Die Merkmale des Anspruchs 17 bieten eine baulich einfache und doch sehr 
wirksame Fraktioniereinrichtung. Die Hubwande k6nn n z.B. altemierend oder 
alle gleichzeftrg gehoben und gesenkt werden. Die Steuemng der Hubwande 
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kann audi so erfolgen, dass diese in ihrer Tiefetstellung verhaltnismaRig lange 
verweiien. In dieser Tiefststellung konnen die Hubwande in Bertihrung mitdem 
Sieb stehen oder in einem kleinen Abstand von dem Sieb gehalten werden. 
Auch hier erhalt man mit geringem baulichen Aufwand die gewunschten zwei 
5 Fraktionsgemische. 

Die Merkmale des Anspruchs 18 dienen der Sammlung und Weiterleitung der 
Fraktionsgemische. 

10 Gemafi Anspruch 19 ist die Einspeisung des Ausgangsgemisches in die Frak- 
tioniereinrichtung verbessert. 

Die Merkmale des Anspruchs 20 bieten eine sehr leistungsfahige Fraktio- 
niereinrichtung fur zwei Fraktionsgemische. Auch hier kann der Umfang der 
is Umfengstaschen in Bertihrung mit dem Sieb stehen oder in einem geringem 
Abstand von dem Sieb gehalten werden. 

GemaB Anspruch 21 konnen die Umfangstaschen auf besonders einfache und 
stabile Weise gebildet werden. 

20 

Die Merkmale des Anspruchs 22 fordern die Fraktionierung und die Freihaltung 
der Sieboffnungen. 

GemaB Anspruch 23 ist fur eine Sammlung und geordnete Weiterleitung der 
25 Fraktionsgemische gesorgt 

Durch die Merkmale des Anspruchs 24 kann Grobgut auf einfache Weise aus- 
gesondert und entfernt werden. 

30 Diese und weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden nachfolgend 
anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausfuhrungsbeispiele naher er- 
lautert Es zeigt: 



WO 01/66324 PCTYEP01/02549 

7 

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch eine Vorrichtung zur kontinuierlichen 
Herstellung eines Vlieses, 

5 Fia. 2 ein den Schichtaufbau des Vlieses aemaR Fia. 1 betreffendes Diaaramm. 

Fig. 3 einen schematischen Schnitt durch eine andere Ausfilhrungsfbrm der 
Vorrichtung, 

10 Fig. 4 einen schematischen Schnitt durch eine wiederum andere Ausfuhrungs- 
form der Vorrichtung, 

Fig. 5 einen schematischen Schnitt durch einen Teil einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der Vorrichtung, 

15 

Fig. 6 einen schematischen Schnitt durch eine wiederum andere Ausfiihrungs- 
form der Vorrichtung und 

Fig. 7 bis 1 1 schematisch besondere Funktionsphasen der Vorrichtung gemSli 
20 Fig. 6. 

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zur kontinuierlichen Herstellung eines Vlieses 2 
aus mit Leim versehenen, faserigen Teilchen 3, insbesondere SpSnen, unter- 
schiedlicher GrolJe. 

25 

Ein Ausgangsgemisch 4 der Teilchen wird in einen Dosierbunker 5 eingegeben 
und durch eine Gruppe von drehend antreibbaren Ruckstreifrechen 6 zu einer 
Schicht 7 auf dem Obertrum 8 eines Dosierbandes 9 verteilt. Der Obertrum 8 
bewegt sich kontinuieriich in Richtung eines Pfeils 10 und fiihrt die Schicht 7 
30 durch eine Wageeinheit 1 1 , welche das Gewicht der Schicht 7 uber deren ge- 
samte Breite misst. Die Wagesignale konnen in an sich bekannter Weise zur 
Steuerung und Regelung des Herstellungsprozesses fOr das Vlies 2 herange- 
zogen werden. 
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Zwischen dem Dosierband 9 und einer Abwurfwalze 12 hindurch wird das Aus- 
gangsgemisch 4 kontinuierlich ausgetragen. Das Ausgangsgemisch 4 fallt 
durch einen Obertrum 13 eines endlosen Mitnehmerbandes 14 hindurch auf 
5 eine unperforierte Auffangplatte 15, die an einem Siebrahmen 16 befestigt ist. 



Das Mitnehmerband 14 lauft in Pfeilrichtung um und weist in seiner Umlauf- 
richtung in Abstand voneinander angeordnete Mitnehmerelemente 17 auf. Mit- 
nehmerelemente 17 des Obertrums 13 schaben Qber die oberen Flachen der 

io Auffangplatte 1 5 und sich an die Auffangplatte 1 5 fluchtend anschlieBender 
Siebelemente 18, 19 und 20, die ebenfalls an dem Siebrahmen 16 losbar be- 
festigt sind. Jedes der Siebelemente 18 bis 20 weist eine konstante, in einer 
Bewegungsrichtung 21 des Obertrums 13 zunehmende Siebweite auf. So wird 
das auf die Auffangplatte 15 geworfene Ausgangsgemisch 4 durch den Ober- 

15 trum 1 3 zunachst auf das Siebelement 1 8 mit der kleinsten Siebweite gescho- 
ben. Durch das Siebelement 18 fallt ein Fraktionsgemisch 22 aus im Mittel ver- 
haltnismaBig kleinen Teilchen. 

Der Rest des Ausgangsgemisches 4 wird sodann durch den Obertrum 13 Qber 
20 das Siebelement 19 geschoben. Durch das Siebelement 19 fallt ein Fraktions- 
gemisch 23 aus Teilchen von im Mittel mittlerer GroBe hindurch. Der danach 
verbleibende Rest des Ausgangsgemisches 4 wird Qber das Siebelement 20 
geschoben. Durch das Siebelement 20 fallt ein Fraktionsgemisch 24 aus Teil- 
chen von im Mittel verhaltnism§Big groBer GroBe hindurch. 

25 

Hinter dem Siebelement 20 mit der groBten Siebweite fallt das auch durch das 
Siebelement 20 nicht hindurch getretene Grobgut 25 auf einen sich zwischen 
den Obertrum 13 und einen Untertrum 26 des Mitnehmerbandes 14 er- 
streckenden Abforderer 27, in diesem Fall einen Schneckenforderer. Der 
30 Abforderer 27 tragt das Grobgut 25 zu weiterer Verwendung aus der Vorrich- 
tung 1 aus. 
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Der Siebrahmen 16 ist in den Richtung'en des Doppelpfeils 28 durch einen Kur- 
beltrieb 29 oszillierend antreibbar. Dazu treibt eine Kurbel 30 den Siebrahmen 
16 uber eine Pleuelstange 31 an. 



I Intor ioHom .Qiphplpmpnt 1ft hte 90 nnH 7wi.Qp.hpn ripm Ohprlnim 13 iinrl Hpm 

Untertrum 26 des Mitnehmerbandes 14 ist ein sich nach unten verjungendes 
Leitgehause 32, 33 und 34 fur das zugehorige Fraktionsgemisch 22 bis 24 an- 
geordnet. 

10 Jedes Fraktionsgemisch 22 bis 24 fallt aus seinem Leitgehause 32 bis 34 durch 
den Untertrum 26 hindurch auf eine zugehorige Homogenisierungseinheit 35, 
36 und 37. Unterhalb der Homogenisierungseinheiten 35 bis 37 ist eine Form- 
unterlage 38 angeordnet. Bei der Formunterlage 38 handelt es sich in dem 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel urn ein endloses Formband 39, dessen 

15 Obertrum 40 sich in kontinuierlicher Relativbewegung 41 relativ zu dem Rest 
der Vorrichtung 1 bewegt. 

Jede Homogenisierungseinheit 35 bis 37 weist eine Gruppe 42, 43 und 44 von 
Walzen auf. Die Walzen jeder Gruppe 42 bis 44 sind mit zueinander paralielen 

20 und quer zu der Relativbewegung 41 orientierten Langsachsen angeordnet und 
im Sinne der eingezeichneten Pfeile drehend antreibbar. Zwischen benach- 
barten Walzen jeder Gruppe 42 bis 44 besteht ein gleich groBer Spalt. Dabei 
sind die Spalte zwischen den Walzen der Gruppe 42 minimal und die Spalte 
zwischen den Walzen der Gruppe 4 maximal. Je nach der gewQnschten Gro- 

25 Benverteilung der Teilchen 3 konnen die Spalte zwischen den Walzen der 
Gruppe 43, bezogen auf die GroBe der Spalte der Gruppen 42 und 44, eine 
mittlere GroBe aufweisen. Die Spalte zwischen den Walzen der Gruppe 43 
konnen aber auch entweder gleich den Spalten der Gruppe 42 oder gleich den 
Spalten der Gruppe 44 sein. 

30 

In jedem Fall bildet die Gruppe 42 Teilstrome 45 des Fraktionsgemisches 22, 
die Gruppe 43 TeilstrSme 46 des Fraktionsgemisches 23 und die Gruppe 44 
Teilstnome 47 des Fraktionsgemisches 24. Bevor es zu dieser Teilstrombildung 
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kommt, wird das jeweilige Fraktionsgertiisch 22 bis 24 oben auf derzugehori- 
gen Gruppe 42 bis 44 grOndlich aufgemischt und homogenisiert. So besteht 
also letztlich jeder Teilstrom 45 bis 47 aus einem homogenen Gemisch derjeni- 
gen TeilchengroBen, aus denen sich das zugehorige Fraktionsgemisch 22 bis 
24 zusammensetzt. 

In Fig. 1 ist der Vorrichtung 1 eine gleichartige, aber spiegelbildlich angeord- 
nete Vorrichtung (nicht dargestellt) vorgeschaltet Diese vorgeschaltete Vor- 
richtung hat auf den Obertrum 40 des Formbandes 39 schon eine untere Deck- 
schicht 48 aus verhaltnismaBig kleinen Teilchen 3 und etwa die Halfte einer 
Mittelschicht 49 aus verhaltnismaBig groBen Teilchen 3 gestreut Mit diesem 
"halben" Vlies 2 wird das Formband 39 in Richtung der Relativbewegung 41 
kontinuierlich bewegt. Auf dieses "halbe" Vlies 2 werclen zunachsi nacheinan- 
der die homogenisierten Teilstrome 47 mit den groBten Teilchen 3 aufgestreut. 
Wenn es sich bei diesen groBten Teilchen urn verhaltnismaBig lange Spane 
handelt, konnen die Walzen der Gruppe 44 als an sich bekannte Scheibenwal- 
zen ausgebildet sein. Durch diese Scheibenwalzen findet dann eine Orientie- 
rung der langen Spane im Wesentlichen parallel zu der Relativbewegung 41 
statt. Dadurch konnen die Eigenschaften, insbesondere die Festigkeitseigen- 
schaften, der Mittelschicht 49 in der spater zu verpressenden fertigen Platte 
verbessert werden. 

Auf die die Teilstrome 47 enthaltende Schicht des Vlieses 2 werden sodann die 
Teilstrome 46 nacheinander aufjgestreut. Die Teilstrome 46 bilden gewisser- 
maBen den Obergang von den im Mittel groBten Teilchen 3 der Mittelschicht 49 
zu den im Mittel verhaltnismaBig kleinen Teilchen einer oberen Deckschicht 50 
des Vlieses 2. Diese obere Deckschicht 50 wird durch die Teilstrome 45 aufge- 
streut Die Dicke 51 des sich eipebenden Vlieses 2 ist in Fig. 1 eingezeichnet. 

Die Struktur und der Schichtaufbau des Vlieses 2 sind in Fig. 2 vercJeutlicht. Auf 
der Abszisse ist die Dicke 51 des Vlieses 2 und auf der Ordinate die Teilchen- 
groBe 52 aufgetragen. Dabei zeigt Fig. 2 nur eine Halfte der Dicke 51 des Vlie- 
ses 2, namlich die untere Deckschicht 48 und die Halfte der Mittelschicht 49. 
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Die restliche Halfte der Mittelschicht 4§ und die obere Deckschicht 50 gemaB 
Fig. 1 kann man sich spiegelbildlich in Fig. 2 rechts erganzt denken. 



In Fig. 2 ist eine Gerade 53 zum Stand der Technik eingezeichnet. Diese zeigt, 

< Hooe hichor rlio Ornfla rlor Toilnhon In Horn Vlioo 9 \/nn oinor AnRonflonho Z>A 

der unteren Deckschicht 48 bis zur Mltte 55 der Mittelschicht 49 im Wesentli- 
chen gleichmaliig zunahm. Dies hatte den Nachteil, dass beim nachtraglichen 
Wegschleifen einer AuBenschicht 56 der aus dem Viies 2 hergestellten Platte 
gerade die kleinsten Teilchen 3 mit dem groBten Leimanteil weggeschliffen 
10 wurden. An der nach diesem Schleifen bestehenden neuen AuBenflache 57 der 
unteren Deckschicht 48 lagen dann Teilchen 3 von verhaitnismSBig groBer 
TeilchengroBe 58 vor. 

Im Gegensatz dazu entsteht gemaB der Erfindung durch das Aufstreuen jedes 
is Fraktionsgemisches 22 bis 24 ein Plateau 59, 60 und 61 . In jedem dieser Pla- 
teaus 59 bis 61 ist die mittlere TeilchengroBe des zugehSrigen, homogenisier- 
ten Fraktionsgemisches 22 bis 24 Qber einen verhaltnismaBig groBen Teil der 
Dicke 51 des Vlieses konstant. Wenn aus einem erfindungsgemSBen Vlies 2 
eine Platte gepreBt worden ist und anschlieBend die gleiche AuBenschicht 56 
20 wie bei dem zuvor erwahnten Stand der Technik nach Kurve 53 weggeschliffen 
wird, gehen deutlich weniger Teilchen der kleinsten GroBe verloren. Die nach 
diesem Schleifen neue AuSenflache 57 der unteren Deckschicht 48 wird dann 
durch einen Punkt 62 charakterisiert, der dank der Homogenisierung des Frak- 
tionsgemisches 22 einen hoheren Anteil kleinster Teilchen enthalt als ein ent- 
25 sprechender Punkt 63 auf der Kurve 53. 

In ahnlicher Weise liegt gemSB der Erfindung in der Mitte 55 des Vlieses 2 im 
Punkt 64 das homogenisierte Fraktionsgemisch 24 an, das nicht nur - wie der 
Stand der Technik im Punkt 65 - Teilchen der groBten GroBe, sondem das ho- 
30 mogenisierte Fraktionsgemisch 24 aus Teilchen der groBten GroBe und kleine- 
ren Teilchen aulweist 
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Ober die Parameter der Vorrichtung 1 (Fig. 1) hat man es in der Hand, den 
Schichtaufbau des Vlieses 2 in beliebiger Weise auf den jeweiligen Einsatzfall 
einzustellen. 

< in aliftn 7pir.hni innsfinMrAn sinri nleinhe Teile mit aleichen Bezuaszahlen verse- 
hen. 

In Fig. 3 weist die Franktioniereinrichtung ein zu dem aktiven Untertrum 26 des 
Mitnehmerbandes 14 paralleles, ebenes Sieb 66 auf. Das Sieb 66 ist hier also 

10 unterhalb des Untertrums 26 angeordnet und lasst das erste Fraktionsgemisch 
22 zu der ersten Homogenisierungseinheit 35 hin durch. Der durch das Sieb 66 
nicht hindurchgetretene Rest des Ausgangsgemisches 4 wird hinter, in Fig. 3 
also rechts von dem Sieb 66 durch die Mitnehmerelemente 17 auf die zweite 
Homogenisierungseinheit 36 abgeworfen. Bestandteil dieses Restes ist gege- 

15 benenfalis Grobgut 25, das durch die zweite Homogenisierungseinheit 36 nicht 
hindurchtreten kann und in Fig. 3 am rechten Ende derzweiten Homogenisie- 
rungseinheit 36 in den z.B. ats Forderschnecke ausgebildeten Abforderer 27 
abgegeben wird. 

20 Bei dem AusfQhrungsbeispiei nach Fig. 4 weist die Fraktioniereinrichtung eine 
das Ausgangsgemisch 4 in Umfangstaschen 67 aufnehmende, in Richtung 
eines Pfeils 68 drehend antreibbare Transporttromme! 69 auf. Die Transport- 
trommel 69 ist urn eine waagerechte Langsachse 70 drehbar in einem Ge- 
hause 71 geiagert. Die Umfangstaschen 67 werden in dem dargestellten Aus- 

25 fiihrungsbeispiel durch radiale Mitnehmerelemente 72 definiert, die in einem 
unteren Abschnitt der Transporttrommel 69 Qber ein zylindrisches Sieb 73 
schaben. Die Mitnehmerelemente 72 konnen jedoch auch einen geringen ra- 
dialen Abstand von dem Sieb 73 aufweisen. Das Sieb 73 ist urn die Langs- 
achse 70 der Transporttrommel 69 hin und her schwenkend in den Richtungen 

30 des Doppelpfeils 74 durch einen im Einzelnen nicht gezeigten Antrieb antreib- 
bar. Das Sieb 73 ist in Fig. 4 gestrichelt in seiner einen Endstellung und strich- 
punktiert in seiner anderen Endstellung dargestellt. Ein hinteres Abwurfende 75 
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des Siebes 73 liegt stets in Fig.' 4 rechts von einerTrennkante 76 zwischen den 
Leitgehausen 32 und 33. 

Das Sieb 73 lasst das erste Fraktionsgemisch 22 zu der ersten Homogenisie- 

< ninneoinhort 35 hin rlnmh Hor riitrnh rlac .Qioh 7Q ninht hinrli imhnotnofon© Poet 

des Ausgangsgemisches 4 wird durch die Mitnehmerelemente 72 uber das 
hintere Ende 75 auf die zweite Homogenisierungseinheit 36 abgeworfen. Die- 
ser Rest umfasst einerseits das zweite Fraktionsgemisch 23 und anderenseits 
Grobgut 25. Das Grobgut 25 wird oben Dber die Gruppe 43 der Homogenisie- 
10 rungswalzen weitergereicht, bis es in Fig. 4 rechts durch den als Schnecke 
ausgebildeten Abforderer 27 aufgenommen und aus dem Gehause 71 entfemt 
wird. 



Die Vorrichtung 1 gem§B Fig. 5 ist im Wesentlichen ahniich aufgebaut wie die- 
is jenige gemaB Fig. 3. In Fig. 5 sind nur die abweichenden Bereiche der Fraktio- 
niereinrichtung dargestellt. So gelangt das Ausgangsgemisch 4 bzw. die 
Schicht 7 in Richtung des Pfeils auf die Auffangplatte 15 und wind von dort 
durch eine erste Transportwalze 77 abgenommen. Die erste Transportwalze 77 
und nachfolgende Transportwalzen 78 bis 81 sowie eine letzte Transportwalze 
20 82 sind einander benachbart und im Sinne der Pfeile 83 gleichsinnig drehend 
antreibbar. L&ngsachsen 84 der Transportwalzen 77 bis 82 sind parallel zuein- 
ander und quer zu der Relativbewegung 41 angeordnet. Jede Transportwalze 
77 bis 82 weist in dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel zwei diametral ge- 
genuberiiegende, radiate Transportflugel 85 und 86 auf. GemaB Fig. 5 sind die 
25 Transportwalzen 77 bis 82 gewissermalien ineinander geschachtelt, weil die 
Bewegungsbahnen derTransportflOgel benachbarter Transportwalzen 77 bis 
82 derart ineinander greifen, dass die Transportflugel 85, 86 benachbarter 
Transportwalzen 77 bis 82 gegeneinander versetzt sind. Die Transportflugel 85, 
86 konnen in ihrer Tiefststellung jeweils Qber die Oberflache des Siebes 66 
30 schaben, kbnnen andererseits aber auch einen geringen Abstand von der 
OberflSche des Siebs 66 haben. Die Funktion der Vorrichtung 1 gem§6Fig. 5 
gleicht im Obrigen derjenigen gem&B Fig. 3. 
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Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemafc Fig. 6 weist die Fraktioniereinrichtung 
mittlere, in Richtung der Relativbewegung 41 in einem Abstand 87 voneinander 
angeordnete, sich quer zu der Relativbewegung 41 erstreckende Hubwande 88 
bis 93 auf. Jede Hubwand 88 bis 93 ist entsprechend den Doppelpfeilen 94 
heb- und senkbar. Unterhalb der in ihrer Tiefststellung befindlichen Hubwande 
89, 91 und 93 ist ein in den Richtungen des Doppelpfeils 28 hin und her oszil- 
lierbares Sieb 66 angeordnet. Da Sieb 66 ist in Fig. 6 in seiner linken Endstel- 
lung mit voll ausgezogenen Linien gezeichnet. Die rechte Endstellung des Sie- 
bes 66 ist in Fig. 6 strichpunktiert angedeutet In der Tiefetstellung konnen die 
Hubwande 88 bis 93 Qber die Oberflache des Siebes 66 schaben, konnen an- 
dererseits aber auch einen geringen Abstand von der Oberflache des Siebes 
einhalten. 

Die Funktionsweise der Fraktioniereinrichtung gemafc Fig. 6 wird anhand der in 
den Fig. 7 bis 11 schematisch dargestellten Funktionsschritte erlautert. 

In Fig. 7 befindet sich das Sieb 66 in seiner in Fig. 6 strichpunktierten, rechten 
Endstellung. Zur Vereinfachung sind nur die Hubwande 90 bis 92 gezeichnet. 
Die Hubwande 90 und 92 sind abgesenkt, und die Hubwande 91 und 93 sind 
angehoben. Schematisch ist hinter der Hubwand 92 eine Teilchenmenge 95 
angeordnet. 

Gemali Fig. 8 werden nun zunachst auch die Hubwande 91 und 93 abgesenkt. 
Sodann wird das Sieb 66 nach links bewegt. Dabei wird die Teilchenmenge 95 
durch Reibung an dem Sieb 66 nach links mitgenommen, bis sie sich an der 
Vorderseite der Hubwand 91 gemali Fig. 8 aufetaut. Bei diesem Vorgang fallt 
erstes Fraktionsgemisch 22 durch das Sieb 66 hindurch, wie dies Fig. 6 deutli- 
cherzu entnehmen ist. 

Sodann werden gemaS Fig. 9 die Hubwande 90 und 92 angehoben und wind 
das Sieb nach rechts bewegt. Dabei wird die Teilchenmenge 95 unter der 
Hubwand 92 hindurch bis zur Anstauung an der RQckseite der abgesenkten 
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Hubwand 93 mitgenommen. Auch wahrend dieses Funktionsschrittes fallen 
selbstverstandlich Teilchen des ersten Fraktionsgemisches 22 durch das Sieb 
66 hindurch, ohne dass dies in den Fig. 8 und 9 besonders eingezeichnet ware. 

Im Ancphlncc an Hon Pi in Irfinnc-n ictanH nomofl Pin O r%Amr*(l C!/i -in 

w w - — — w* * *«* • - 

die Hubwande 90 und 92 abgesenkt und wind das Sieb 66 nach links bewegt. 
Die Teilchenmenge 95 wird dabei nach links hin mitgenommen und an der Vor- 
derseite der Hubwand 92 aufgestaut. 

Schlieftlich werden die Hubwande 91 und 93 gemSU Fig. 11 wieder angehoben 
und wird das Sieb 66 nach rechts bewegt. Darnit ist der Funktionszustand ge- 
mali Fig. 7 wieder erreicht, und die noch verbliebene Teilchenmenge 95 ist in 
einer Position angelangt, in welcher bei dem nachsten Funktionsschritt gemali 
Fig. 8 diese restliche Teilchenmenge 95 als zweites Fraktionsgemisch 23, ggf. 
mit Grobgut 25, Qber die rechte Endkante des Siebes 66 abgeworfen wird, wie 
dies in Fig. 8 angedeutet ist 

Die Teilchenmenge 95 wind also in den Fig. 6 bis 1 1 von links nach rechts Qber 
die Oberflache des Siebes 66 hinweg transportiert. Dabei findet in der be- 
schriebenen Weise wiederholt ein Wechsel der Bewegungsrichtung fQr die Teil- 
chenmenge 95 statt. Dies fuhrt zu einer gewollt intensiven Durchmischung der 
Teilchenmenge 95, so dass diese das erste Fraktionsgemisch 22 sehr vollstan- 
dig durch das Sieb 66 hindurch abgeben kann. 

Das zweite Fraktionsgemisch 23 und eventuelles Grobgut 25 werden gemaB 
Fig. 6 und entsprechend Fig. 3 weiter behandelt. 
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1 Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines Vlieses (2) aus mit einem 
Bindemittel versehenen, faserigen Teilchen (3), insbesondere Spanen, un- 
terschiedlicher GroBe mitfolgenden Schritten: 

(a) Ein Ausgangsgemisch (4) der Teilchen (3) wind in aufeinanderfolgende 
Fraktionsgemische (22,23,24) der Teilchen (3) mit ztinehmender mittlerer 
GroBe fraktioniert, und 

(b) die Fraktionsgemische (22,23,24) werden nacheinander so auf eine 
Formunterlage (38) oder auf das entstehende Vlies (2) aufjgebracht, dass 
im fertigen Vlies (2) einerseits in einer unteren Deckschicht (48) und in 
einer oberen Deckschicht (50) verhaltnismaBig kleine Teilchen (3) und 
andererseits in einer Mittelschicht (40) verhaltnismaBig gnoBe Teilchen 
(3) angeordnet sind, 

gekennzeichnet durch folgende Schr'rtte: 

(A) Im Anschluss an Schritt (a) wird jedes Fraktionsgemisch (22,23,24) einer 
gesonderten Homogenisierungseinheit (35,36,37) zugefuhrt, 

(B) durch jede Homogenisierungseinheit (35,36,37) wird das zugehorige 
Fraktionsgemisch (22,23,24) hinsichtlich derTeilchengroBe homogeni- 
siert, 

(C) jedes gemaB Schritt (B) homogenisierte Fraktionsgemisch (22,23,24) 
wind in mehrere Teilstrome (45,46,47) aufgeteilt, 

(D) und die Teilstrome (45,46,47) jedes homogenisierten Fraktionsgemi- 
sches (22,23,24) werden bei einer quer Zu den Teilstromen (45,46,47) 
gerichteten Relativbewegung (41) zwischen der Formunterlage (38) und 
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den Teilstromen (45,46,47) nacheinander auf die Formunterlage (38) 
oder auf das entstehende Vlies (2) gestreut. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass die Teilstrome (45,46,47) jeweils durch die 
zugeharige Homogenisierungseinheit (35,36,37) gebildet werden. 

3. Vonichtung (1) zur kontinuierlichen Herstellung eines Vlieses (2) aus mit ei- 
nem Bindemittel versehenen, faserigen Teilchen (3), insbesondere Spanen, 
unterschiediicher Grolie, 

mit einer Fraktioniereinrichtung zur Fraktionierung eines Ausgangsgemi- 
sches (4) der Teilchen (3) in aufeinanderfolgende Fraktionsgemische 
(22,23,24) der Teilchen (3) mit zunehmender mittlerer Grafce, 

und mit einer Formunterlage (38), auf welche die Fraktionsgemische 
(22,23,24) nacheinander so aufbringbar sind, dass im fertigen Vlies (2) in 
einer unteren Deckschicht (48) und in einer oberen Deckschicht (50) ver- 
haltnismaliig kleine Teilchen (3) und in einer Mittelschicht (49) verhaltnis- 
maftig gro&e Teilchen (3) angeordnet sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass jedes Fraktionsgemisch (22,23,24) einer ge- 
sonderten Homogenisierungseinheit (35,36,37) zufQhrbar ist, 

dass in jeder Homogenisierungseinheit (35,36,37) das betreffende Frakti- 
onsgemisch (22,23,24) hinsichtlich der TeilchengtfBe homogenisierbar ist, 

dass jedes homogenisierte Fraktionsgemisch (22,23,24) in mehrere Teil- 
strome (45,46,47) aufteilbar ist, 



und dass di Teilstrome (45,46,47) jedes homogenisierten Fraktionsgemi- 
sches (22,23,24) bei einer quer zu den Teilstromen (45,46,47) gerichteten 
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Relativbewegung (41) zwischen der* Formunterlage (39) und den Teilstro- 
men (45,46,47) nacheinander auf die Formunterlage (39) oder auf das ent- 
stehende Viies (2) streubar sind. 

4. Vorrichtuna nach AnsDruch 3. 

dadurch gekennzeichnet, dass die Teilstrome (45,46,47) jeweils durch die 
zugehorige Homogenisierungseinheit (35,36,37) bildbar sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass jede Homogenisierungseinheit (35,36,37) 
eine oberhalb der Formunterlage (39) angeordnete Gruppe (42,43,44) von 
Walzen aufweist, 

dass die Walzen jeder Gruppe (42,43,44) mit zueinander parallelen und 
querzu der Relativbewegung (41) orientierten Langsachsen angeordnet und 
drehend antrejbbar sind, 

und dass zwischen benachbarten Walzen jeder Gruppe (42,43,44) ein 
gleich grolier, jeweils einen der Teilstrome (45,46,47) bildender Spalt be- 
steht. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Walzen ausgewShlter Gruppen 
(42,43,44) als Scheibenwalzen zur Orientierung langgestreckterTeilchen (3) 
in Richtung der Relativbewegung (41) ausgebildet sind. 



7. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 3 bis 6, 
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dadurch gekennzeichnet, dass dieFraktioniereinrichtung ein das Ausgangs- 
gemisch (4) aufnehmendes, endloses, in einer Ebene der Relativbewegung 
(41) umlaufendes Mitnehmerband (14) aufweist, 

Ha.QQ rla.C Mitn(*hrru*rhanri HA\ in eoinor I Imloirfri^hfiinn im AhefonW \/nnoin. 

ander angeordnete Mitnehmerelemente (17) fur die Teilchen (3) aufweist, 

und dass unmittelbar unterhalb von Mitnehmerelementen (17) eines aktiven 
Trums (13;26) des Mitnehmerbandes (14) in einer Bewegungsrichtung (21) 
des aktiven Trums (13;26) hintereinander wenigstens zwei ebene Sieb- 
elemente (18,19,20) mit in der Bewegungsrichtung (21) zunehmender Sieb- 
we'rte angeordnet sind, wobei jedes Siebelement (18,19,20) eines der Frak- 
tionsgemische (22,23,24) durchlalJt. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Siebelemente (18,19,20) oszillierend an- 
treibbar sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass unter jedem unterhalb eines aktiven Ober- 
trums (13) angeordneten Siebelement (18,19,20) und zwischen dem Ober- 
tnrm (13) und einem Untertrum (26) des Mitnehmerbandes (14) ein sich 
nach unten verjOngendes Leitgeh§use (32,33,34) fitr das zugehSrige Frakti- 
onsgemisch (22,23,24) angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass vor und in Fluchtung mit dem Siebelement 
(18) mit der kleinsten Siebweite eine unperforierte Auffangplatte (15) filr das 
Ausgangsgemisch (4) in BerQhrung mit Mitnehmerelementen (17) des akti- 
ven Trums (13;26) angeordnet ist. 
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11 Vorrichtung nach einem der Ansprflche 7 bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, dass hinter dem Siebelement (20) mit der gro&ten 
5 Siebweite das auch durch dieses Siebelement (20) nicht hindurchgetretene 
Gnobgut (25) auf einen Abforderer (27) abwerfbar ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 1 1 , 

10 dadurch gekennzeichnet, dass der Abforderer (27) bei aktivem Obertrum 
(13) sich zwischen den Obertrum (13) und einen Untertrum (26) des Mit- 
nehmerbandes (14) erstreckt. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 6, 

15 

dadurch gekennzeichnet, dass die Fraktioniereinrichtung ein das Ausgangs- 
gemisch (4) aufnehmendes, endloses, in einer Ebene der Relativbewegung 
(41 ) umlaufendes Mitnehmerband (14) aufweist, 

20 dass das Mitnehmerband (14) in seiner Umlaufrichtung im Abstand vonein- 
ander angeordnete Mitnehmerelemente (17) fur die Teilchen (3) aufweist, 

dass unmittelbar unterhalb der Mitnehmerelemente (1 7) eines aktiven Trums 
(26) des Mitnehmerbandes (14) ein zu dem aktiven Trum (26) paralleles, 
25 ebenes Sieb (66) angeordnet ist, wobei das Sieb (66) ein erstes Fraktions- 
gemisch (22) zu einer ersten Homogenisierungseinheit (35) hin durchlasst, 

und dass der durch das Sieb (66) nicht hindurchgetretene Rest des Aus- 
gangsgemisches (4) hinter dem Sieb (66) durch die Mitnehmerelemente (17) 
30 auf eine zweite Homogenisierungseinheit (36) abwerfbar ist. 



14. Vorrichtung nach Anspruch 13, 
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dadurch gekennzeichnet, dass das Sieb (66) oszillierend antreibbar ist. 

15. Vonichtung nach einem der Anspruche 3 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Fraktioniereinrichtung mehrere, einander 
benachbarte, gleichsinnig drehend antreibbare Transportwalzen (77 bis 82) 
fur die Teilchen (3) aufweist, 

10 dass LSngsachsen (84) der Transportwalzen (77 bis 82) parallel zueinander 
und quer zu der Relativbewegung (41) angeordnet sind, 

dass das Ausgangsgemisch (4) durch eine erste (77) der Transportwalzen 
(77 bis 82) aufnehmbar ist, 

15 

dass unmittelbar unterhalb der Transportwalzen (77 bis 82) ein ebenes Sieb 
(66) angeordnet ist, wobei das Sieb (66) ein erstes Fraktionsgemisch (22) 
zu einer ersten Homogenisierungseinheit (35) hin durchlasst, 

20 und dass der durch das Sieb (66) nicht hindurchgetretene Rest des Aus- 
gangsgemisches (4) hinter dem Sieb (66) durch eine letzte Transportwalze 
(82) auf eine zweite Homogenisierungseinheit (36) abwerfbar ist. 

1 6. Vorrichtung nach Anspruch 1 5, 

25 

dadurch gekennzeichnet, dass jede Transportwalze (77 bis 82) mehrere 
Qber ihren Umfang verteilte, radiale TransportflQgel (85,86) aufweist. 

17. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 3 bis 6, 

30 

dadurch gekennzeichnet, dass die Fraktioniereinrichtung mehrere, in Rich- 
tung der Relativbewegung (41) in einem Abstand (87) voneinander ange- 
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ordnete, sich querzu der Relativbewegung (41) erstreckende Hubwande 
(88 bis 93) aufweist, 

dass iede Hubwand (88 bis 93) zumindest annahemd senkrecht heb- und 
5 senkbar ist, 

dass unmittelbar unterhalb der in ihrer Tiefststellung befindlichen Hubwande 
(88 bis 93) ein ebenes Sieb (66) angeordnet ist, 

io dass das Sieb (66) in und entgegen der Richtung der Relativbewegung (41 ) 
osziilierend antreibbar ist, 

dass das Ausgangsgemisch (4) durch eine erste (88) der Hubwande (88 bis 
93) aufnehmbar ist, 

15 

dass das Sieb (66) ein erstes Fraktionsgemisch (22) zu einer ersten Homo- 
genisierungseinheit (35) hin durchlasst, 

und dass der durch das Sieb (66) nicht hindurchgetretene Rest des Aus- 
20 gangsgemisches (4) durch eine letzte Hubwand (93) von dem Sieb (66) ab- 
streifbar und auf eine zweite Homogenisierungseinheit (36) abwerfbar ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 17, 

25 dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Sieb (66) und jeder Homoge- 
nisierungseinheit (35;36) fQr jedes Fraktionsgemisch (22;23) ein sich nach 
unten verjilngendes Leitgehause (32;33) angeordnet ist. 

19. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 13 bis 18, 

30 

dadurch gekennzeichnet, dass vor und in Fluchtung mit dem Sieb (66) eine 
unperforierte Auffangplatte (15) fur das Ausgangsgemisch (4) im Wirkungs- 
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20. Vonichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Fraktioniereinrichtung eine das Aus- 
5 aanasaemisch (4) in Umfanastaschen (67) aufnehmende. drehend antreib- 
bare Transporttrommel (69) aufweist, 

dass ein unterer Abschnitt der Transporttrommel (69) von einem komple- 
mentarzylindrischen Sieb (73) umgeben ist, wobei das Sieb (73) ein erstes 
10 Fraktionsgemisch (22) zu einer ersten Homogenisierungseinheit (35) hin 
durchlasst, 

und dass der durch das Sieb (73) nicht hindurchgetretene Rest des Aus- 
gangsgemisches (4) hinterdem Sieb (73) durch die Transporttrommel (69) 
15 auf eine zweite Homogenisierungseinheit (36) abwerfbar ist 

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangstaschen (67) durch sich nach 
20 auBen erstreckende, achsparallele Mitnehmerelemente (72) der Transport- 
trommel (69) gebildet sind. 

22. Vonichtung nach Anspruch 20 oder 21 , 

25 dadurch gekennzeichnet, dass das Sieb (73) um eine Langsachse (70) der 
Transporttrommel (69) hin und her schwenkend antreibbar ist. 

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, 

30 dadurch gekennzeichnet, dass das Sieb (73) ein den Rest des Ausgangs- 
gemisches (4) abwerfendes Abwurfende (75) aulweist, 
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und dass sich zwischen dem'Abwurfende (75) einerseits und einanderzuge- 
kehrten Enden der ersten (35) und derzweiten Homogenisierungseinheit 
(36) andererseits eine Leitwand (32) fur das erste Fraktionsgemisch (22) und 
eine Leitwand (33) fur den abgeworfenen Rest des Ausgangsgemisches (4) 
erstrecken. 

24. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 13 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, dass durch die zweite Homogenisierungseinheit 
(36) nicht hindurchgetretenes Grobgut (25) durch einen an die zweite Ho- 
mogenisiereinhe'rt (36) anschliedenden Abforderer (27) abforderbar ist. 
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